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Datenblatt

LWL - Transceiver

6 x2DIP 650nm
Made under License of R&M

SCRJ-Transceiver 650nm 125MBit/s

1 Allgemeine Beschreibung

Der 6 x 2 Transceiver ist speziell geeignet fur
Anwendungen mit 1mm Kunststofffaser (POF).
Bestiickt mit einer schnellen Sender- und Empfan-
gerschaltung mit 650nm optischer Wellenlange bei
einer hohen optischen Ausgangsleistung, ist der
Transceiver eine gute Alternative in Datenubertra-
gungssystemen mit Polymerfasern.

2 Anwendungen

Aufgrund der hohen Datenlibertragungsrate von
125 MBit/s, den guten optischen Eigenschaften
und der einfachen Anschluf3technik des Lichtwel-
lenleiters, findet der Transceiver eine Vielzahl von
Anwendungsmoglichkeiten:

* optische Netzwerke
* Fast-Ethernet

* Industrieelektronik

* Leistungselektronik

*  Consumer Elektronik

3 Bestellinformation

Ausfiihrung
650nm SCRJ 6x2 DIP

Bestellnummer
905TR650S2001

4 MaRzeichnungen

Bild 1 SC-RJ Transceiver

5 Eigenschaften

*  650nm Wellenlange

« -3dBm Ausgangsleistung (1mm POF)

» -22dBm Empfangerempfindlichkeit

*  125MBit/s

« +3.3V Spannungsversorgung

» PECL Ein-/Ausgange

» Signal Detect (SD) Ausgang

* geeignet fir 1mm PO-Faser

*  Kunststoffgehause

» geeignet fur automatische Bestlickung
reflow-/ wellenl6tfahig
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6 Grenzwerte 8 Pinbelegung
Belastungen die iiber die als ‘Grenzwerte™ an-
gegebenen hinausgehen kénnen das Modem
dauerhaft beschadigen. Die Grenzwerte stellen
Belastungsgrenzen des Modems dar. Der dau-
erhafte Betrieb des Modems mit diesen Werten
wird nicht Empfohlen, da die Zuverlassigkeit
des Gerates darunter leiden kann.
Parameter Wert Einheit Shield Rx O 6 7 O Shield Tx
Betriebstemperatur -40 bis +80 °C Gnd Rx O 5 8 O Gnd Tx
Dout+ 4 9 Din+
Lagertemperatur -40 bis +100 °C O O
Dout- 3 10 Din-
Lot t
Sttemperatur ) 260 o O O
2mm vom Gehdause t < 5s sD O 2 11 O Gnd Tx
Versorgungsspannung 4.5 \% Vee Rx O 1 12 O Vee Tx
Eingangsspannung -0.5 bisV \%
) ) Ansicht Bestlickungsseite
Differenzeingangsspannung 1.4 \%
Bild 2 Pinbelegung SC-RJ Transceiver
Ausgangsstrom 50 mA

7 Technische Daten

Parameter Wert Einheit
Stromaufnahme Sender 50 mA
Stromaufnahme Empfanger 50 mA
t. t, optisches Signal 1.8 ns
t, t optisches Signal

o i OP 9 45 ns
L-Variante

Ausgangsleistung P,

) 9ang 9 Four 0.5 mw
in 1mm Faser

Wellenlange A 650 nm
Spektrale Bandbreite AA 25 nm
Eingangsempfindlichkeit P, . 10 i
t, t, Datenausgang 22 ns
Signal-Detect Hysterese 3 dB

Signal Jitter max. 4.2 ns p-p

9 Anwendungshinweise

Die Transceiver sind fir 1mm PO-Fasern ausge-
legt. Die max. erreichbaren Ubertragungsstrecken
betragen 75m. Fiir ein optimales Ubertragungsver-
halten und um die max. Ubertragungsstrecke zu
erhalten achten Sie bitte auf einwandfrei konfek-
tionierte Lichtwellenleitersteckverbinder.
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10 Externe Beschaltung

Fir eine optimale Funktion des Transceivers ist eine Entkopplung der Versorgungsspannung und
ein Leitungsabschluf, wie in Bild 3 dargestellt, erforderlich.

Die Entkoppelkondensatoren und AbschlufBwiderstande sollten so nah wie moéglich an den Ein-
gangen des Transceivers bzw. des PECL Receivers liegen. Die Widerstandswerte sind in unten-
stehender Tabelle angegeben.
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Ferrite:
Impedanz typ. 120Q @100MHz
DC Widerstand max. 0,15Q @ 200mA

Bild 3 Parallel-Abschlult Bild 3 Parallel-Abschluf3 (Thevenin Equivalent)
»  Empfohlener Leitungsabschlul
+  Ubliche PECL/LVPECL AbschluRmethode
*  Spannungsteiler folgt Versorgungsspannugs-

Outout anderungen
Supply __outpu R R + +3.3V Systeme
impedance | * ° R1=25 x ZO, R2 = 1.67 x ZO
33V 50 Q 130 Q 820 + +5.0V Systeme
R1=1.67%xZ0O,R2=25x%xZ0O
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Irrtiimer oder Fehler wird keine Haftung iibernommen. Anderungen vorbehalten.
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